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摘要(译)

本发明公开了一种真空阴极射线和注入混合激发的纳米材料平板显示
屏，采用一层阴极射线发光材料和一层无机纳米电致发光材料，同时接
受两种激发，一种激发来自真空阴极射线(VCR)对阴极射线发光材料的轰
击，另一种激发来自阳极空穴的注入和阴极射线发光层电子向无机纳米
电致发光材料的注入，注入的电子和空穴在纳米发光材料层复合，引起
发光。本发明公开的显示屏使用薄膜场可以控制膜厚，充分利用发光材
料，又可通过电子及空穴的中和，避免电子积累，还可由于这种中和，
增加发光强度。
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